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           Крошечные ЦАП LINEAR TECHNOLOGY перебираются под капот машины
           Компания LINEAR TECHNOLOGY представила LTC2630 – семейство 12, 10 и 8-битных цифро-аналоговых преобразователя (ЦАП) в крошечном 2, 1х2мм SC70-корпусе – самых компактных ЦАП имеющих встроенный источник опорного напряжения.

Семейство LTC2630 обеспечивает выбор величины напряжения 2, 5...Подробне... далее...

        

        
           Усилитель сигнала токового шунта LINEAR TECHNOLOGY имеет высокую точность
           Компания LINEAR TECHNOLOGY заявила, что LTC6102 имеет наивысшую точность среди усилителей сигнала токового шунта верхнего плеча.

Максимальное входное напряжение смещения LTC6102 составляет всего 10мкА, он может работать с дифференциальным напряжением датчика величиной до 2В. В результате,...Подробне... далее...

        

        
           MOSFET-транзистор компании STM снижает сопротивление открытого состояния до нового уровня
           Новый, мощный MOSFET-транзистор компании STMICROELECTRONICS обеспечивает исключительно низкое, порядка микроом, сопротивление открытого состояния для обеспечения снижения потерь и увеличения эффективности работы распространенных систем блоков питания.

Это новое, N-канальное устройство с большим...Подробне... далее...
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